




























专利名称(译) 面内切换模式LCD装置具有特定的像素电极和特定的公共电极
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摘要(译)

IPS模式LCD装置包括形成在第一基板上的栅极线和数据线，栅极线垂直
交叉数据线以限定像素区域;在栅极线和数据线的每个交叉点处形成薄膜
晶体管;与栅极线平行形成的公共线;公共电极形成为从公共线延伸，公共
电极与数据线平行形成;像素电极具有形成在一体中的倾斜部分和垂直部
分，倾斜部分设置成在倾斜方向上与每个像素区域交叉，并且像素电极
的垂直部分与公共电极重叠;第二基板与第一基板接合，并在其间插入液
晶层。
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